Ejercicios relativos al
transistor de efecto de campo






Problemas relativos al FET

1. En el circuito de autopolarizacion de la figura se desea que, Ip = Ipss/2y Vp =9 V.
Calcular los valores de Rp, Rs y Rg utilizando una tension de alimentacion de 12 V.
DATOS: Curva de transferencia del FET.
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2. En el siguiente circuito, calcular Ay, Zin yZou. DATOS: | Ipsg = 10 mA; | V4 =4V
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Problemas relativos al FET

3. Para el circuito de la figura, determinar los valores de Vps; € Ipz. Los valores del
FET son: | Ipssl =5 mAy| Ve =2 V.
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4. Calcular la ganancia de tension e impedancia de entrada del circuito.
DATO:gm =2 mQ = 2(kQ)™.
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Problemas relativos al FET

5. El amplificador de la figura tiene los siguientes valores: Rp = 12 kQ, Rg = 1 MQ,
Rs =470 Q, Vpp =30V, Ipss =3 mA, |Vp|=2.4V, rd >> Rp. Calcular:
a) Punto de trabajo.
b) Ganancia de tension.
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6. Los parametros del FET de la figura son: | Ipss = 4 mA y | V¢l =4 V. Calcular el

punto de trabajo.
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Problemas relativos al FET

7. Deducir los parametros caracteristicos del FET equivalente a la asociacion en
paralelo de los dos FET s idénticos de la figura.
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8. EI FET de la figura esté caracterizado por: | Ipsss =5 mAy|Vpl =3 V. SeaRp = 3
kQ, Rs=8 kQ, Vpp =15V Yy Vss=-8 V. Calcular Vas Yy Vo Si:
a) Veg=0V
b) Ve=10V
c) ¢En cuél de los dos casos la region gradual del FET es mayor?.
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Problemas relativos al FET

los dos diodos son idénticos. Se adjuntan ademas, las

curvas caracteristicas del diodo y del FET. Determinar:

9. En el circuito de la figura
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d) La corriente que circula por el drenador.

b) La tension de estrangulamiento.
c) Tension en bornes del diodo D1.
e) Latension drenador-surtidor.

a) Lacorriente Ipss.




Problemas relativos al FET

10. La corriente de drenador (en mA) del FET de deplexion de la figura viene dada por:
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Calcular:
a) El punto de trabajo.
b) Demostrar que la transconductancia gm esta relacionada con la corriente de

: 2
drenador mediante g,, =—+/lp - | pss
Vp
c) Calcular el valor de la transconductancia.

11. Los pardmetros de un FET son| Ipss =8 mA, | Vel =5 V. Se desea polarizar el FET
con el circuito de la figura de manera que su punto Qsealp =2 mAYy Vps =8 V.
a) Calcular Rpy Rs.
b) Determinar la ganancia de tension a bajas frecuencias.
c) Determinar el nuevo punto de operacion cuando los parametros del
dispositivo cambian a Ipss=9mA Yy Vp=4V.
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